(D Germanium-pnp-Legierungstransistor GC 123

(OC 823)

——
Der MF-Transister GC 123 (alte Bezeichnung OC 823) ist ein legierter Ge-pnp-
Flichentransistor im = TO-1B-Gehiuse,
Der Transistor ist fiir MF-Stufen und fiir 60-V-Schaltanwendung im NF-Gebiet
bestimmt.
Statische Kennwerte (fir &, = 25°C — 5 grd)
Abmessungen
Kolisksorrarmarines Kihlktrper wird auf freitragenden Transi-
—lceo = 2< 15uA bei —Ucg = &V stor gestreift.
—lceo = 180 < 600 A bei —Ucg = 6V Werlustleistung mit Kihlkérper 120 mW
Emitterreststrom
—lggo = 12<100pA bei —Ugg = 10Y
E
Kollektorrestspannung :
—Ucpres: = 0,44 < 0,55V  bei —lc = 150 mA
Ubergangsfrequenz
fr =05 (bei —Ugg =6V —lzg=2mA fy =0,5MHz)
Gleichstromverstirkung
B=18...35 Stromverstirkungsgruppe a
29...55 Stromverstirkungsgruppe b
4£5...88 Stromverstirkungsgruppe ¢
=72 Stromverstirkungsgruppe d Masse 08 g
bei —Ugg = 0,55V, —lg = 150 mA
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Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: linienfeld in
Transistor GC 123 Emitterschaltung

17 Bauslamanis

57



